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В роботі представлені підходи до створення математичних моделей 

сенсорів магнітного поля на розщеплених холлівських структурах (РХС), 
проблемою яких є значна нелінійність польових характеристик, зумовлена 
відсутністю просторової симетрії РХС [1,2]. Здійснено моделювання 
розподілу електричного поля та електричного потенціалу у кожній точці 
напівпровідникової частини 2D-сканера магнітного поля шляхом 
комплексного застосування спеціалізованих пакетів FEMLAB і MATLAB. 
Вирішення задач у FEMLAB базується на диференціальних рівняннях у 
частинних похідних. Коефіцієнти базового диференціального рівняння 

( ) fVVaVVc =∇⋅+⋅+−+∇⋅∇− βγα  
задавалися явно і дорівнювали: 1−=c ; ][ zyx EEE=γ ; 0==== βαfa .  

Вектор ][ zyx EEE=γ  є вектором напруженості електричного поля, 
що розраховувався у пакеті MATLAB як суперпозиція зовнішнього поля, 
поля Холла та електричного поля, еквівалентного за дією силі Лоренца. 

 
Рис. 1. Розподіл омічної напруги в 2D сканері магнітного поля 

За результатами моделювання виявлено шляхи врахування 
нерівномірного прояву геометричного магніторезистивного опору в різних 
ділянках напівпровідникової пластини з метою зменшення нелінійності 
вихідної характеристики сенсора магнітного поля на РХС, а також 
показано та оцінено паразитний вплив на вихідний сигнал проекції вектора 
магнітної індукції, паралельної площині чутливого шару РХС.  
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